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Dersin icerigi :

Islemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamalari: Akim kaynaklari,
negatif empedans ceviriciler, presizyonlu dogrultucular, AC-DC c¢eviriciler, analog c¢arpma-
bolme, karekok alma devreleri, integral ve tiirev alma devreleri, karsilastiricilar, Schmitt
tetikleme devreleri, osilatér uygulamalari,

Analog tiimdevre uygulamalari: OTA uygulamalari: analog ¢arpma devresi, ¢ogullayici, aktif
stizgecler, OTA-C osilatorleri.  Enstriimantasyon kuvvetlendiricisi. Faz kilitlemeli ¢evrim
uygulamalart.

Gii¢c Kaynaklar1 : Sabit ve ayarlanabilir gerilim regiilatorii tiimdevreleri ile gilic kaynagi
tasarimi, anahtarlamali gii¢c kaynaklar1 (DC-DC ¢eviriciler).

Giic MOS tranzistoru ve uygulamalari: Akim gerilim bagintilari, anahtarlama o6zellikleri,
giivenli calisma ve sogutma problemi, siiriicli devreleri, gii¢ kaynagi ve kuvvetlendirici yapilar,
koprii calisma.

Algilayicilar: Sicaklik, nem, basing, yer degistirme, aydinlik siddeti algilama.

Elektronik sistemlerin bilgisayarla simiilasyonu, makromodeller.

Yararlanilacak Kaynaklar

H.H.Kuntman, Endiistriyel Elektronik , Birsen Yaymevi, Istanbul, 1998.

H.H.Kuntman, Endiistriyel Elektronik , Sistem Yaynlar1, Istanbul, 1994.

C.D. Simpson, Industrial Electonics, Prentice Hall, 1996.

J.Humphries, L.P. Sheets, Industrial Electronics, Breton Publishers, 1983.

R. Severns, J.Armigos, MOSPOWER Applications Handbook, Siliconix, 1984.

A.B. Grebene, Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design, John Wiley, 1984.

U. Tietze, Ch. Schenk, Halbleiterschaltungstechnik, Springer Verlag, 1983.

U. Tietze, Ch. Schenk, Advanced Electronic Circuits, Springer Verlag, 1978.

K.H. Billings, Handbook of Switched-Mode Power Supplies, Mc Graw Hill, 1989.

M. Herpy, Analog Integrated Circuits, John Wiley, 1980.

W.D. Stanley, Operational ~Amplifiers with Linear Integrated Circuits, Merrill
Publishing Company, 1989.

D.A.Grant, J.Gowar, Power MOSFETS Theory and Applications, John Wiley, 1989.
M.H. Rashid Power Electronics : Circuits, Devices and Applications (Second Edition),
Prentice Hall, 1993.

N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins, Power Electronics,John Wiley and Sons. Inc.,
New York, 1995.

—_— —_— = 0 00 1N LN~ WDN =
w =0

[S—
AN



Odevler:

Yar1yil boyunca her 6grenciye IKI devre simiilasyonu ddevi verilecektir. Bu iki 6devden
ahinacak notlar %10 oraninda yilici notuna etki edecektir. Odevler icin dersi alan toplam
ogrenci sayisina bagh olarak 5-10 kisilik gruplar olusturulacaktir. Odev alan gruptaki
ogrenciler, gereken tasarimlari, hesaplar ve simiilasyonlar1 kendi baslarina yapacaklar,
yapilan tasarimlari, hesaplari, simiilasyonlar1 ve bunlarin yorumunu iceren ayrintih bir
raporu belirtilen siirenin sonunda ilgili arastirma gorevlisine teslim edeceklerdir.

Yilici Sinavlari:

Yilicinde 2 sinav ve 3 kisa sinav yapilacaktir.

Basarinin belirlenmesi:

Yilici sinavlarinin, kisa sinavlarin, 6devlerin ve yilsonu sinavimin basariya katkasi:

1. Yili¢i sinavi (%15)
2. Yiligi sinavi (%15)
Kisa siavlar (%10)
Odevler (%10)

Toplam Yilici katkis1 (%50)
Yilsonu siavi : (%50)

1. Yilici sinav1 7. haftada (2 _Nisan 2001), 2.yili¢i sinav1 12. haftada (7 Mayis 2001)
yapilacaktir.

Kisa smavlar, konu bitiminde ve uygulama sirasinda onceden haber verilmeden
yapilacaktir.



